




























专利名称(译) OLED器件和OLED显示器件

公开(公告)号 US20180114941A1 公开(公告)日 2018-04-26

申请号 US15/719012 申请日 2017-09-28

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
成都京东方光电科技有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.
成都京东方​​光电科技有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.
成都京东方​​光电科技有限公司.

[标]发明人 CHEN DONG
LIANG YINAN
ZHENG KENING

发明人 CHEN, DONG
LIANG, YINAN
ZHENG, KENING

IPC分类号 H01L51/50

CPC分类号 H01L51/5088 H01L51/5056 H01L51/5072 H01L51/5092 H01L51/5096 H01L51/5024 H01L51/5008

优先权 201610922146.0 2016-10-21 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

OLED器件包括依次叠置的阳极，空穴传输层，电致发光层，电子传输层
和阴极。在空穴传输层和电致发光层之间设置允许空穴自由通过的空穴
侧激子利用层，和/或允许电子自由通过的电子侧激子利用层设置在电子
传输层和电致发光层。在孔侧激子利用层中掺杂孔侧电致发光材料，并
且空穴侧电致发光材料的能级低于空穴传输层材料的能级。电子侧电致
发光材料被掺杂在电子侧激子利用层中，并且电子侧电致发光材料的能
级低于电子传输层的材料的能级。
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